Nazwa przedmiotu

Podstawy Elektroniki
Electronics Fundamentals

Dyscyplina Oznaczenie przedmiotu
Informatyka 14_Inf1S
Rodzaj przedmiotu Stopien studiow Tryb studiow Jezyk zaje¢ Rok Semestr
obowigzkowy 1 stacjonarne polski Il 3
Rodzaj zaje¢ Wyk. Cw. Lab. Sem. Proj. | Liczba punktéw ECTS
Liczba godzin w semestrze 15 15 30 0 0 5
Koordynator | drinz. Tomasz Kulej, kulej@el.pcz.czest.pl
Prowadzacy | drinz. Tomasz Kulej, kulej@el.pcz.czest.pl
dr inz. Artur Wojciechowski, artwoj1@gmail.com
|. KARTA PRZEDMIOTU
Cel przedmiotu
C1. Poznanie wiasciwosci elementéw elektronicznych: diody, tranzystora bipolarnego i
unipolarnego, wzmacniacza operacyjnego, elementéw w uktadach scalonych oraz prostych
uktadow elektronicznych.
C2. Nabycie przez studentéw praktycznej umiejetnosci obliczen obwodoéw z elementami
elektronicznymi
C3. Nabycie przez studentéw praktycznych umiejetnosci w zakresie pomiaréw parametrow
elementow elektronicznych oraz prostych uktadéw elektronicznych
ca Nabycie przez studentéw umiejetnosci zestawiania stanowisk badawczych oraz opracowania

i interpretacji otrzymanych wynikéw

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji
1. Podstawy matematyki w zakresie algebry i analizy matematycznej

2. Podstawy teorii obwodéw i sygnatow

3. Umiejetnos¢ pracy samodzielnej i w zespole

Efekty ksztatcenia

EK1. Student potrafi wyjasni¢ zasade dziatania podstawowych elementdw i uktadéw elektronicznych oraz

omowic¢ ich podstawowe parametry i charakterystyki

EK2. Student potrafi obliczy¢ proste uktady zawierajgce elementy elektroniczne

EK3. Student potrafi wykona¢ podstawowe pomiary i zdjg¢ charakterystyki elementéw oraz prostych
uktadow elektronicznych, opracowac i zinterpretowaé wyniki pomiaréw, wyciggng¢ wnioski

Tresci programowe: wyktady

Liczba godzin

W1 — Diody pétprzewodnikowe - charakterystyki pradowo napieciowe, rodzaje diod.

W2 — Diody p6tprzewodnikowe - zastosowania.

W3 - Tranzystor bipolarny - model wielkosygnatowy, stany pracy tranzystora, charakterystyki statyczne

W4 - Tranzystor bipolarny - model matosygnatowy, parametry dynamiczne, zastosowania

WS5 - Tranzystor MOS - rodzaje, charakterystyki statyczne, zakresy pracy

W6 - Tranzystor MOS - model matosygnatowy, parametry dynamiczne, zastosowania

W7- Wzmacniacze matych sygnatéw

W8 - Poduktady uktadéw scalonych - Zzrédto pradu, zwierciadto pradowe, wzmachiacz réznicowy, klucz

W9 - Wzmacniacz operacyjny - parametry wzmacniacza idealnego i rzeczywistego

W10 - Wzmacniacz operacyjny - podstawowe konfiguracje pracy

W11 - Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe

W12 - Wzmacniacz operacyjny - zastosowania nieliniowe

W13 - Generatory przebiegow

W14 - Stabilizatory napie¢

W15 - Praca kontrolna i zaliczenie
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TreSci programowe: éwiczenia

Liczba godzin

C1 - Diody pétprzewodnikowe - charakterystyki diod.

C2 - Diody pétprzewodnikowe - zastosowania (prostownik, ogranicznik napiecia).

C3 - Tranzystor bipolarny - model wielkosygnatowy, stany pracy tranzystora, punkt pracy

C4 - Tranzystor bipolarny - model wielkosygnatowy, stany pracy tranzystora, punkt pracy c.d.

C5 - Tranzystor MOS - charakterystyki statyczne, zakresy pracy, punkt pracy

C6 - Tranzystor MOS - charakterystyki statyczne, zakresy pracy, punkt pracy c.d.

C7- Wzmacniacze matych sygnatéw

C8 - Poduktady uktadédw scalonych - zrodto pradu, zwierciadto pradowe, klucz

C9 - Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe

C10 - Wzmacniacz operacyjny - zastosowania liniowe c.d.

C11 - Wzmacniacz operacyjny - zastosowania nieliniowe

C12 - Wzmacniacz operacyjny - zastosowania nieliniowe c.d.

C13 - Generatory przebiegdw

C14 - Stabilizatory napie¢

C15 - Kolokwium zaliczeniowe
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Tre$ci programowe: laboratorium

Liczba godzin

LW — Wprowadzenie

L1 - Diody pdtprzewodnikowe

L2 — Tranzystory bipolarne

L3 - Tranzystory MOS

L4 - Wzmacniacz réznicowy

L5 - Wzmacniacz operacyjny

L6 - Stabilizatory napie¢ (ciagte)

LO - Odrabianie zaje¢

L7 - Uktady rozniczkujace i catkujace

L8 - Filtry aktywne

L9 - Przerzutnik Schmitta

L10 - Generatory przebiegéw sinusoidalnych

L11 - Generatory przebiegéw niesinusoidalnych

L12 - Stabilizatory napie¢ (impulsowe)

LZ - Zaliczenie
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Narzedzia dydaktyczne
1. Tablica klasyczna lub interaktywna
2. Instrukcje do wykonywania ¢wiczen laboratoryjnych
3. Sprzet pomiarowy: generatory, oscyloskopy, mierniki A i V
4, Stanowiska pomiarowe

Sposoby oceny efektow ksztatcenia (F — ocena Formujaca, P - ocena Podsumowujaca)
F1. Ocena sprawozdan z wykonanych ¢wiczen laboratoryjnych wraz z oméwieniem wynikow
P1. Kolokwium zaliczeniowe ¢wiczen
P2. Laboratorium — $rednia z ocen ze sprawozdan i odpowiedzi ustnej
P3. Wykiad - egzamin

Obciazenie praca studenta

Srednia liczba godzin

FEEE e na zrealizowanie aktywno$ci
Godziny kontaktowe z prowadzacym 60
Zapoznanie sie ze wskazana literaturg 15
Przygotowanie do zaje¢ 15
Przygotowanie do testu / kolokwium / egzaminu 30
Przygotowanie sprawozdan/prezentacji 30
Sumaryczna liczba godzin/punktéw ECTS dla przedmiotu 150/ 5 ECTS

Wykaz literatury podstawowej i uzupetniajacej
1. Thietze U., Schenk.Ch.: Uktady pétprzewodnikowe WNT, Warszawa 2009




2. Kuta S.: Elementy i uktady elektroniczne, Wyd. AGH, Krakéw, 2000

3. Horowitz, Hill H.: Sztuka elektroniki WKt Warszawa 2004

Macierz realizacji efektdw ksztatcenia

B CHIES e B (D6 K0y | EhE EE Cele przedmiotu | Formazaje¢ | Narzedzia dydaktyczne Sposadb ocen
ksztatcenia dla dyscypliny naukowej Informatyka* P ) e ¢ yaaxly P Y
EK1 KINF1_W16 C1,C2 W, Cw 1 P1, P3
EK2 KINF1_W16 C1,C2 W, Cw 1 P1, P3
EK3 KINF1_W16, KINF1_U02, KINF1_U03 C1,C3,C4 Lab 2,34 F1, P2

* - wg zalacznika
Il. FORMY OCENY - SZCZEGOLY
Ocena Efekty
EK1 Student potrafi wyjasni¢ zasade dziatania podstawowych elementow i uktadéw elektronicznych oraz omoéwi¢ ich podstawowe

parametry i charakterystyki

2 Student nie potrafi wyjasni¢ zasady dziatania podstawowych elementdw i uktaddw elektronicznych

3 Student zna zasady dziatania, charakterystyki i podstawowe zalezno$ci w 50 %
35 Student zna zasady dziatania, charakterystyki i podstawowe zalezno$ci w 60 %
4 Student zna zasady dziatania, charakterystyki i podstawowe zaleznosci w 70 %

45 Student zna zasady dziatania, charakterystyki i podstawowe zaleznosci w 80 %

5 Student zna zasady dziatania, charakterystyki i podstawowe zalezno$ci w 90 %

EK2 | Student potrafi obliczy¢ proste uklady zawierajace elementy elektroniczne

2 Student nie potrafi obliczy¢ prostych uktadéw zawierajacych elementy elektroniczne

8 Student rozwigzuje zestaw zadan w 50 %

35 Student rozwigzuje zestaw zadan w 60 %

4 Student rozwigzuje zestaw zadan w 70 %
45 Student rozwigzuje zestaw zadan w 80 %
5 Student rozwigzuje zestaw zadan w 90 %
EK3 Student potrafi wykona¢ podstawowe pomiary i zdja¢ charakterystyki elementow oraz prostych

uktadow elektronicznych, opracowac i zinterpretowaé wyniki pomiaréw, wyciagnaé wnioski

2 Student nie wykonat poprawnych pomiaréw, obliczen

3 Student przedstawit wyniki pomiarow ale nie dokonat wszystkich obliczen i interpretacji

35 Student przedstawit wyniki pomiaréw ale nie dokonat wszystkich obliczen i interpretacji (-30%)

4 Student przedstawit wyniki pomiaréw, dokonat wszystkich obliczen, niektdre Zle zinterpretowat (10%)

45 Student przedstawit wyniki pomiaréw, dokonat wszystkich obliczen, wtasciwie zinterpretowat i wyciggnat wnioski

5 Student bardzo starannie wykonat wszystkie pomiary, wykonat obliczenia, wiaciwie zinterpretowat i wyciagnat wnioski

lll. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Wszelkie informacje dla studentéw na temat planu zaje¢ dostepne sg na tablicy ogtoszen oraz na stronie el.pcz.pl.
2. Informacje na temat warunkow zaliczania zaje¢ przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajec.




